




四、实验结论及现象分析
霍尔元件的灵敏度约为 1.74×102V/(A·T)。
电磁铁气隙在X方向上磁感应强度的分布为：在中心一段长度内磁感应强度几乎保持
不变，在电磁铁气隙两侧时，磁感应强度随着远离气隙中心而减小。
五、问题讨论
1.如何根据 B、IH、UH的方向判断霍尔元件的导电类型（N型或 P型）。

在N型半导体中，B、IH与UH成右手螺旋方向
在 P型半导体中，B、IH与UH成左手螺旋方向
因此本实验中所用的霍尔元件导电类型为N型。
2.估算本实验所用霍尔元件的载流子密度。
由 可得：






